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Ce manuscrit doit débuter par un résumé d’une longueur maximale de 200 mots, la police de caractère étant Times New Roman 12, ligne espacée d’un simple espace et de largeur 11,5 cm (4,5 pouces!), et centré. Ne pas introduire de retrait en début de paragraphe dans ce cas. Ne pas introduire de retour à la ligne dans le résumé. Le résumé se situe en début de papier après la présentation du titre, des auteurs et de leurs affiliations. Pour avoir un ordre de grandeur de la longueur du résumé, ce résumé comporte 94 mots.

Titre de paragraphe
Commencer votre article ici en style « paragraphe ». Tous les paragraphes doivent avoir le même retrait. Ce paragraphe comporte les caractéristiques types en termes de police, de taille, de retrait et d’interligne. Toutes les références sont numérotées de façon consécutive avec le numéro apparaissant entre parenthèses comme à la fin de cette phrase (1). 
Pour utiliser ce guide aux auteurs ou template, remplacer directement le texte de ce template par votre texte. A la fin du paragraphe complet, introduire un saut de ligne.
Dans l’organisme de rattachement des auteurs, mentionner le pôle CNFM concerné.

Sous-titre paragraphe
Le paragraphe après le sous-titre a les mêmes caractéristiques que celui après un titre. Il suffit de recopier le formatage du paragraphe précédent au cas où il aurait été perdu ou de confirmer le format « paragraphe » apparaissant dans la liste de la barre d’outils. A la fin du sous-paragraphe, introduire un saut de ligne, comme dans le cas d’un paragraphe.
Les figures sont positionnées dans le texte comme montré ci-dessous. Toutes les figures comportent une légende. Celle-ci doit donner un minimum d’information sur l’intérêt de sa présentation. Par exemple, pas uniquement « caractéristique courant-tension » (ce qui est normalement évident), mais « tracé des caractéristiques courant-tension des transistors MOSFET fabriqués en salle blanche par les étudiants en master international spécialisé en microtechnologies et microsystèmes ». Dans le cas d’une vidéo, la légende donne en une ou deux phrases l’objet de la vidéo.

REMPLACER CE TEXTE PAR UNE FIGURE OU UN GRAPHE
Ceci est le style retenu pour les légendes des figures. Centrer le texte si celui-ci est plus court qu’une ligne complète. S’assurer que la légende se positionne sur la même page que la figure. Eviter que la légende se répartisse sur deux pages. Dans le cas d’une vidéo, ne pas oublier de mettre le lien. 

Equations et tableaux

Les équations doivent être écrites centrées et séparées du texte des paragraphes par une ligne au-dessus et une ligne en-dessous. Elles sont numérotées consécutivement tout au long de l’article, les numéros apparaissant entre crochets comme indiqué ci-après, alignement à droite.

A + B - (c + d) = xy * z + (q2 + 3)				[1]


Tous les tableaux doivent s’intercaler avec les paragraphes. Ils ont la même largeur maximale que le texte. Tous les tableaux sont numérotés de manière consécutive tout au long de l’article avec des chiffres romains. Le titre apparait au-dessus du tableau comme montré ci-dessous.

	C’est le titre.

	Titre Colonne, ici
	Titre Colonne, ici
	Titre Colonne, ici

	Nom de la rangée, ici
	X
	x

	Nom de la rangée, ici
	X
	x

	Nom de la rangée, ici
	X
	x



Remerciements
Placer les remerciements à la fin du texte et juste avant les références bibliographiques. Le style correspond à celui d’un paragraphe normal. Ne pas oublier de mentionner, quand c’est le cas, du soutien du GIP et donc de la DGESIP, et éventuellement, du projet INFORISM, référence (9), si le TP a été cofinancé dans le cadre de celui-ci.
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